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(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO BẢNG MẠCH IN VÀ TẠO CÁC VẠCH TRONG BẢNG 
MẠCH IN

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bảng mạch in. Bảng mạch in bao gồm nền 
mỏng (10). Nền mỏng (10) này bao gồm vật liệu xúc tác mà chịu được việc mạ kim loại 
ngoại trừ vị trí mà bề mặt của vật liệu xúc tác được cắt. Ngoài ra, phương pháp tạo các 
vạch (12, 17) trong bảng mạch in cũng được đề cập. Các vạch bằng kim loại (12) được tạo 
ra bên trong các kênh vạch (11) trong nền mỏng (10). Các kênh này kéo dài bên dưới bề 
mặt của vật liệu xúc tác.
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